
ГТ328А, ГТ328Б, ГТ328В

Транзисторы германиевые эпитаксиально-планарные струк­
туры р-л-р усилительные с нормированным коэффициентом 
шума на частоте 180 МГц. Предназначены для усиления сигна­
лов в метровом диапазоне длин волн с автоматической регу­
лировкой усиления. Выпускаются в металлостеклянном корпу­
се с гибкими выводами. Тип транзистора указывается на боко­
вой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г.
Изготовитель —  акционерное общество открытого типа 

«Планета*, г. Новгород.

Г Т Ш А -В )

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при = 5 В, 4 = 3 мА:

Г = +20 °С:
ГТ328А........................................................  20...200
ГТ328Б........................................................  40...200
ГТ328В........................................................  10...50

Г = -4 0  вС:
ГТ328А........................................................  5...200
ГТ3286........................................................  10...200
ГТ328В........................................................  3...50

Т = +55 X :
ГТ328А........................................................  20...600
ГТ328Б........................................................  40...600
ГТ328В........................................................  20...150

Граничная частота коэффициента передачи 
тока при {/КБ = 5 В, 4 = 2 мА, не менее:

ГТ328А........................................................  400 МГц
ГТ328Б, ГТ328В........................................  300 МГц
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Постоянная времени цепи обратной связи 
при (/КБ = 10 В, 4 = 2 мА, /=  15 МГц, не более:

ГТ328А............................................................... 5 пс
ГТ328Б, ГТ328В...............................................  10 пс

Коэффициент шума при = 10 В, 4 = 2 мА,
/?г = 75 Ом, 180 МГц, не более....................  7 дБ
Обратный ток коллектора при С/КБ = 15 В, 
не более:

Г = + 2 0 вС ........................................................  10 мкА
7* = +55 “С ........................................................  100 мкА

Обратный ток эмиттера при Т = +20 вС,
Цэъ = 0,25 В, не более.......................................... 100 мкА
Емкость коллекторного перехода
при Цф = 5 В, не более.......................................  1,5 пФ
Емкость эмиттерного перехода 
при = 0,15 В, не более:

ГТ328А...............................................................  2,5 пФ
ГТ328Б, ГТ328В...............................................  5,0 пФ

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база.......  15 В
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при Яде < 5 кОм...................................................... 15 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  0,25 В
Постоянный ток коллектора...............................  10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность.................  50 мВт
Температура окружающей среды....................... — 40...+55 X

Зависимость статического коэффициента 
передачи тока от напряжения коллектор-

база

О 2 4 6 а иа . в

 2
 

          ООО компания "Электроника и Связь"       
            www.eandc.ru    +7(473) 277-14-34          

 



Ью /^ ю  7*, ПС

1.6
1.4

и 
10 

0,8

-60 АО-20 0 20 40 ГАС 0 2 4 6 8 1з МА 0 2 4 6 8 !э МА

пт
.V

д.

7 7

а

Зависимость статиче­
ского коэффициента 

передачи тока от тем­
пературы

Зависимость статиче­
ского коэффициента 

передачи тока от тока 
эмиттера

Зависимости постоян­
ной времени цепи об­
ратной связи от тока 

эмиттера
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